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Ramtron annuncia una F-RAM seriale da 256 Kilobit a basso consumo

Il dispositivo FM24L256 è una F-RAM seriale a bassa tensione di alimentazione e alta velocità, in un piccolo contenitore a otto pin

[image: image2.jpg]



Colorado Springs, USA – 03. febbraio 2009.  Ramtron International Corporation (Nasdaq: RMTR), la società leader nello sviluppo e nella fornitura di memorie non volatili F-RAM (Ferroelectric Random Access Memory) e di prodotti integrati a semiconduttore, ha annunciato l’introduzione di FM24L256, un dispositivo di memoria F-RAM non volatile da 256 kilobit (Kb) alimentato a tensioni comprese tra 2,7 e 3,6 volt e dotato di un’interfaccia seriale I2C ad alta velocità. La FM24L256 consente di svolgere funzioni di raccolta dati ad alte prestazioni utilizzando un piccolo dispositivo a otto pin, offrendo la possibilità di ridurre i costi e lo spazio occupato sulla scheda in una gamma di applicazioni che spazia dalle stampanti multifunzione ai controllori per motori industriali.

I vantaggi delle memorie F-RAM

Il dispositivo FM24L256 è una memoria non volatile da 256 Kb fabbricata con l’avanzato processo ferroelettrico di Ramtron. Le memorie F-RAM possono essere scritte e lette in modo analogo alle RAM e consentono di conservare i dati in modo affidabile per dieci anni, eliminando al contempo gli svantaggi a livello di sistema (complessità, oneri funzionali di vario genere, problemi di affidabilità) causati dalle EEPROM e da altri tipi di memorie non volatili.

Caratteristiche e benefici offerti dalle F-RAM

La memoria FM24L256 effettua operazioni di scrittura alla velocità del bus senza ritardi; il successivo ciclo di bus può iniziare immediatamente senza la necessità di un data polling. Rispetto alle EEPROM, la FM24L256 si caratterizza per una maggiore durata (la differenza è di vari ordini di grandezza, in termini di numero di operazioni di scrittura) e per un consumo nettamente minore nelle operazioni di scrittura (poiché queste ultime non richiedono di utilizzare tensioni interne elevate).

Queste capacità fanno della FM24L256 la memoria ideale per le applicazioni di memorizzazione non volatile che richiedano di scrivere i dati molto frequentemente o in tempi molto brevi.  Tra i possibili esempi di tali applicazioni sono compresi la raccolta dati, nei casi in cui il numero dei cicli di scrittura può avere importanza cruciale, e i controlli industriali più complessi, dove il lungo tempo di scrittura proprio delle EEPROM può causare perdite di dati. Il particolare mix di caratteristiche proprio di questi dispositivi consente di effettuare le operazioni di scrittura dei dati con una maggiore frequenza, riducendo gli oneri funzionali complessivi che gravano sul resto del sistema.
Il dispositivo FM24L256 offre vantaggi molto significativi agli utilizzatori di EEPROM seriali se utilizzato come sostituzione diretta. La memoria è disponibile in un contenitore standard SOIC a otto pin, funziona con tensione compresa tra 2,7 e 3,6 volt ed è classificata per operare nella gamma di temperatura industriale, da -40  a +85 gradi centigradi.

Prezzi e disponibilità

I campioni del dispositivo FM24L256 sono già disponibili in contenitore SOIC a otto pin di tipo “verde”, conforme alle norme RoHS (senza piombo). I prezzi partono da 4,56 dollari per piccole quantità.

# # #

Informazioni su Ramtron

Ramtron International Corporation - che ha la propria sede centrale a Colorado Springs, in Colorado - è una società di semiconduttori “fabless” che progetta, sviluppa e commercializza soluzioni specializzate di memoria e altre soluzioni integrate a semiconduttori, utilizzate in una vasta gamma di applicazioni e mercati in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.ramtron.com.

Dichiarazione "Safe Harbor" conforme al Private Securities Litigation Reform Act del 1995: Le dichiarazioni qui contenute che non rappresentino fatti storici sono valutazioni su avvenimenti futuri che comportano rischi e incertezze, comprese le seguenti (ma non limitate ad esse): gli effetti delle condizioni dell’economia globale; spostamenti della domanda e dell’offerta; l’accettazione da parte del mercato; il tempo che trascorre tra le scelte progettuali dei clienti (“design-in”) e i loro effetti concreti (ordini e vendite); l’impatto di prodotti concorrenti e del loro prezzo; difficoltà nello sviluppo e commercializzazione dei prodotti; difficoltà tecnologiche; limitazioni della capacità produttiva e delle forniture. Si prega di fare riferimento ai documenti depositati da Ramtron presso la Securities and Exchange Commission per un’analisi di questi rischi.
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